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Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): Zatgcznik nr 5 do SWZ
CRZP/80/009/D/25, ZP/28/WETI/25 Opis przedmiotu zaméwienia

Opis przedmiotu zaméwienia
dla postepowania pn.
Dostawa elementéw i podzespotéw elektronicznych
dla Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej

Przedmiotem zamowienia jest dostawa elementéw i podzespotéw elektronicznych na
potrzeby projektu finansowanego przez NCBIR pt.: ,System podwodnej komunikaciji
bezprzewodowej dla potrzeb bezzatogowych i autonomicznych platform morskich”
realizowanego na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa w ramach Konkursu nr
4/SZAFIR/2021.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe do siedziby zamawiajgcego: Politechnika
Gdanska, Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdansk, budynek WETI A (nr 41), Sekcja Zamoéwien Publicznych, pokéj 116.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot zaméwienia byt fabrycznie nowy, kompletny o wysokim
standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci wykonania, jak rowniez funkcjonalnosci, wolny od
wad materiatowych i konstrukcyjnych, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze byc¢
przedmiotem praw osob trzecich.

Ztozona przez Wykonawce Oferta musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowacé caty
przedmiot niniejszego zamdéwienia. Oferowany przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wszystkie
wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

Zamawiajgcy bedzie badat zgodno$¢ wymaganych cech oferowanych urzadzen wytgcznie w
zakresie tych, ktore zostaty ujete w specyfikacji technicznej SWZ. Dla potrzeb badania
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentaciji techniczne;j.

Kody wg klasyfikacji Wspdélnego Stownika Zaméwieh (CPV):

31710000-6 Sprzet elektroniczny, 31711100-4 Elektroniczne elementy sktadowe, 31712110-4
Elektroniczne uktady scalone i mikromoduty, 31711120-0 Przetworniki, 31711150-9 Konden-
satory elektroniczne, 31711130-3 Oporniki, 31712340-5 Diody

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot
zamowienia w wymiarze co najmniej 12 miesiecy liczonej od daty podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Zamawiajacy wyznacza maksymalny termin realizacji zaméwienia do 56 dni
kalendarzowych od dnia udzielenia zaméwienia.
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Dostawa elementéw i podzespotdéw elektronicznych

NCBR»

W ramach realizacji projektu finansowanego przez NCBIR pt.: ,System podwodnej komunikacji

bezprzewodowe;j

dla potrzeb bezzatogowych i

autonomicznych platform morskich”

realizowanego na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa w ramach Konkursu nr
4/SZAFIR/2021, konieczny jest zakup nastepujgcych elementow:

L.p. Element Opis kryteriéw rownowaznosci ZaTliv;/éana
Pojedynczy stabilizator Napiecie wyjsciowe: +3V3.
napiecia dodatniego typu | Prad wyjsciowy: 1.5A.

1 |LDO TPS7A4533KTTR Napiecie wej.: 1.9V do 20V; 25 szt.

lub réwnowazny Temperatura pracy: -40°C + 125°C
Obudowa: TO-263-5, SMD.

Pojedynczy stabilizator Regulqwang napiecie wyjsciowe / 1A.

napiecia ujemnego typu nMaaleECIr?a\ggéi 63:,?}\,]/ d03?1’v1 it

2 LDO,TPS7A3_301RGWR Maks. spadek napiecia: 0,8V dla 1A. 25 szt
lub rownowazny Temperatura pracy: -40°C + 125°C

Obudowa: 20-VQFN (5x5), SMD.
Pojedynczy stabilizator Regulqwang napiecie wyjsciowe / 1A.
napiecia dodatniego typu nMaangIr?a\gizjgi : \VC;O fgx\/

3 |LDO TPSTA470IRGWR | \1aks. spadek napigcia: 0,45V dia 1A. 25 szt.
lub rownowazny Temperatura pracy: -40°C + 125°C

Obudowa: 20-VQFN (5x5), SMD.
Podwajny stabilizator dodatnie i u!'emne napiecie;
napiecia typu LDO regulgwany, 25 szt

4 TPS7A3901DSCR lub wydajnosé .prgdov.v,a:. 150mA/kanat; '
rownowazny zakres napie¢ wejsciowych: od +3,3V do +33V,

obudowa: WSON10, SMD.
Stabilizator LDO 1.8V/50mA.

5 |TPS77018DBVR lub Obudowa: SOT-23-5, 25 szt.

réwnowazny SMD
Napiecie wyjsciowe: +3V3.
Przetwornica DC-DC z Prad wyjsciowy: 300mA.

6 izolacjg galwaniczng Napiecie wej.: 4,5V do 5,5V; 20 szt
DCR010503U lub Temperatura pracy: -40°C + 85°C '
réGwnowazny Obudowa: 28-SOIC,

SMD.
, Napiecie wyjsciowe: +5V.
PriehiomcaDERC: | Prad yscomy: 200mA
7 DCRO10505U Iub Napiecie wej.: 4,5V.do 5°5V . 20 szt.
réwnowazny Temperatura pracy: -40°C + 85°C
Obudowa: 28-SOIC, SMD.
Napiecie wyjsciowe: +12V.
Przetwornica 60W DC-DC | Prad wyjsciowy: 5000mA.
g |2 izolacjg galwaniczng Napiecie wej.: 9V do 36V; 10 szt

TEN 60-2412WIN lub
réwnowazny

Temperatura pracy: -40°C + 85°C.
Obudowa: 6-DIP,
THT.
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Wzmacniacz operacyjny

precyzyjny z izolacjg galwaniczng i zintegrowang
przetwornicg DC-DC;
wyjscie réznicowe;

9 |AMC3302DWE lub maksymalne napiecie zasilania: +6.5V, 25 szt.
réwnowazny napiecie wejsciowe: £50mV;
BW: 340kHz;
Obudowa: SOIC-16, SMD.
precyzyjny z izolacjg galwaniczng i zintegrowang
Wzmacniacz operacyjny Svryzjzivl\;o:gfrﬁ cl:;vcv_epc;
10 A,MC%BQDWER lub maksymalne napiecie zasilania: +6.5V; 25 szt.
rownowazny napiecie wejsciowe: +1V;
BW: 375kHz;
Obudowa: SOIC-16, SMD.
precyzyjny z izolacjg galwaniczng;
Wzmacniacz operacyjny | wyjécie réznicowe; BW: 185kHz;
11 ISO224ADWVR lub napiecie zasilania czesci wej.: +4.5 + 18V; o5
7 I SN , , szt.
réwnowazny napiecie zasilania czesci wyj.: +4.5 + 5.5V,
napiecie syg. wejsciowego: +12V.
Obudowa: Wide SOIC-8, SMD.
Podwojny Wzmacniacz | Podwdéjny wzmacniacz operacyjny; RRIO;
12 operacyjny TLV6002IDR | GBW=1MHz; 100 szt
lub réwnowazny napiecie zasilania: +1.8V - +5.5V. '
Obudowa: SOIC-8, SMD.
Pojedynczy ultra- napieciowa gesto$é szumu: 1.1nV/vVHz;
niskoszumny wzmacniacz | Szum wejsciowy: 80nVpp (0.1 do 10Hz);
13 | operacyjny OPA211AIDR |GBP = 80MHz; 100 szt.
lub rownowazny obudowa: SOIC-8-PowerPAD,
raster: 1,27mm, SMD.
Niskoszumny wzmachiacz operacyjny audio z
Niskoszumny wzmachiacz wyj. réznicpwym (FuIIy—Qifferential Amplifier).
oneracviny OPA1632DR Maks. napieciowa gesto$¢ szumu: 1.25nV/\Hz
14 |OPeracyjny (10kHz). 50 szt.
lub réwnowazny Napiecie zasilania: +2.5V - +15V.
Prad wyjsciowy na kanat: 85mA.
Obudowa : SOIC-8, SMD.
. _ Niskoszumny wzmachiacz operacyjny audio.
Niskoszumny wzmacniacz | Maks. napieciowa gesto$é szumu: 1.1nV/\VHz
operacyjny audio (1kHz).
15 |OPA1611AIDR lub Napiecie zasilania: £2.25V - +18V. 50 szt.
réwnowazny GBP=80MHz.
Prad wyjsciowy na kanat: 62maA.
Obudowa: SOIC-8, SMD.
Precyzyjny wzmacniacz |\, oo cie zasilania: +2V - +18V. GBP=1MHz.
10| operacyiny OPAZITUA | prad wyj.: 35mA. Obudowa: SOIC-8, SMD. 20 szt.
ub rownowazny
Niskoszumny wzmacniacz réznicowy bipolarny
Niskoszumny wzmacniacz | (Fully-Differential Amplifier).
réznicowy bipolarny Maks. napieciowa gesto$¢ szumu: 1.5nV/VHz
17 (1kHz-100kHz). 20 szt.

THS2630DR lub
réwnowazny

Maksymalne napiecie zasilania: +35V.
Prad wyjsciowy na kanat: 85mA (+/-15V).
Obudowa : SOIC-8, SMD.
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Precyzyjny wzmacniacz
operacyjny AD8510ARZ

Precyzyjny wzmacniacz operacyjny JFET.
Maksymalne napiecie zasilania: +/-18V. Prad

18 | 1ub réwnowazny wyjéciowy na kanat: 70mA. Obudowa : SOIC-8, 30 szt.
SMD.
Cyfrowo sterowany Cyfrowo sterowany regulator gtosnosci dzwieku
regulator gto$nosci (2-kanatowy);
dzwieku (2-kanatowy) Zakres regulacji: +31.5dB do -95.5dB.

19 Krok regulaciji: 0.5dB. 20 szt.
PGA2320IDW lub Sterowany poprzez interfejs szeregowy.
rownowazny Maksymalne napiecie zasilania: +/- 15,5V.

Obudowa : SOIC-16, SMD.
Cyfrowy czujnik temperatury;
Cyfrowy czujnik rozdzielczo$¢: 14 bitdw; interfejs komunikacii:

20 temperatury SPI; 30 szt
TMP126DCKR lub doktadnos¢ - najwyzsza (najnizsza): £0,3°C '
réwnowazny (£1°C);

obudowa: SC-70-6, SMD.
Czujnik wilgotnosci i Czujnik wilgotnosci i temperatury;
temperatury interfejs komunikacji: 12C;

21 |HDC3021DEHR lub doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci: £0,5 %; 25 szt.
rownowazny doktadnos¢ pomiaru temperatury:+0,1°C;

obudowa: WSON-8, SMD.
Mostek USB — UART Maksymalna szybko$¢ transmisji: 12Mbps.

22 |FT232RNL lub Napiecie zasilania:1.8-5.25V. 30 szt.
réwnowazny Obudowa: SSOP-28, SMD.

uktad zawierajgcy 3-osiowy zyroskop i 3-osiowy
Uktad MEMS akceleromerr
23 |1IM-20670 lub ietes. S 10 szt,
rownowazny Napiecie zasilania: 3V — 5,5V.
Obudowa: DQFN-24, SMD.
Temperatura pracy: -40 + 125°C.
Izolator sygnatow Izolator sygnatdw cyfrowych. Liczba kanatow: 2.
Maks. predkosc¢ przesytania danych: 150Mbps.
cyfrowych - o
24 ub Napiecie zasilania: 3V — 5,5V. 25 gzt.
1S0722IMDR lu Obudowa: 8-SOIC, SMD.
rownowazny Temperatura pracy: -40 + 125°C
16 bitowy mikrokontroler - 25 MHz.
: . Pamie¢: 256KB FLASH, 16KB SRAM.
Mikrokontroler 16 bitowy Moduty: 12-bit ADC, komparator, DMA
25 ?:Ij?vig\?;l(;lzz%SSAlPZR lub UARTISPI/I2C. 50 szt.

Liczba pinéw I/O: 87. Obudowa: LQFP 100,
SMD. Temperatura pracy: -40 + 85°C
Uktad kodeka;

Uktad kodeka rozdzielczosc¢: 24 bity; maks. czestotliwos¢

26 | TLV320AIC3104IRHBR prébkowania: 96kHz; 20 szt.

lub réwnowazny typ konwersji: sigma-delta;
obudowa: 32-VQFN, SMD
Bezpiecznik
0683G9150-01 lub , -
27 réwnowazny Bezpieczniki 15A zwtoczny, 4818 SMD 50 szt.
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Bezpiecznik

28 |0683G9200-01 lub Bezpieczniki 20A zwtoczny, 4818 SMD 50 szt.
rownowazny

29 Dioda TVS P6SMB30A | ogranicznik przepieciowy 30V 600W. 100 szt
lub rbwnowazny Obudowa: DO-214AA, SMB. '

30 Dioda TVS P6SMB6.8A | ogranicznik przepieciowy 6,8V 600W. 100 szt
lub rbwnowazny Obudowa: DO-214AA, SMB. '
Rezystor R tor 4mOhm 3W
ERJ-MS4SF4MOU | ezystor am-nm

31 : J-MS 'S OU lub Obudowa: 2512, SMD 20 szt.
rébwnowazny
Rezystor R tor 2mOhm 3W

) ezystor 2mOhm

32 E,RJ MS4'SF2MOU lub Obudowa: 2512, SMD 20 szt.
rébwnowazny
Dioda TVS ogranicznik przepigciowy 12V 400W.

Liczba kanatow: 2.

33 C’DSOTZ\_? SM712 lub Obudowa: SOT.23-3, SMD. 50 szt.
rownowazny Temperatura pracy: -55 + 150°C
Dioda TVS ogranicznik przepieciowy 14V.

34 TVS1400DRVR lub Liczba kanatow: 1. 50 szt
réownowazny Obudowa: 6-WSON (2x2), SMD. '

Temperatura pracy: -40 + 125°C

Dioda prostownicza

35 |BYV27-600-TAP lub Dioda prostownicza IF: 2A/ VR: 600V, THT. 50 szt.
rownowazny
Dioda prostownicza

36 |BYV27-200-TAP lub Dioda prostownicza IF: 2A/ VR: 200V, THT. 50 szt.
rownowazny
Kondensator polimerowy

37 FKP1U003304C0O0KSSD | Kondensator polimerowy FKP 10% 50 szt
lub réwnowazny 330pF/2000VDC/700VAC, THT. '
Kondensator polimerowy

38 FKP1U004704C00KSSD | Kondensator polimerowy FKP 10% 50 szt
Kondensator polimerowy

39 FKP1U006804C0O0KSSD | Kondensator polimerowy FKP 10% 50 szt
lub réwnowazny 680pF/2000VDC/700VAC, THT. '
Kondensator ceramiczn
GCM3195C2A1036A16yD Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 10nF,

40 . . tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
lub rownowazny 1206, SMD.
Kondensator ceramiczn
GRM3195C1H223JA01é Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 22nF,

41 . ) tolerancja: £5%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
lub rownowazny 1206, SMD.



https://www.digikey.pl/pl/products/category/ograniczniki-przepięciowe-tvs/2040
https://www.digikey.pl/pl/products/category/ograniczniki-przepięciowe-tvs/2040
https://www.digikey.pl/pl/products/category/ograniczniki-przepięciowe-tvs/2040
https://www.digikey.pl/pl/products/category/ograniczniki-przepięciowe-tvs/2040
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Kondensator ceramiczny
GRM3195C2A473GA01D

Kondensator ceramiczny MLCC: wartosc¢: 47nF,

42 lub ré i tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
ub rownowazny 1206, SMD.
Kondensator ceramiczn
GRM3195C2A823GA01yD Kondensator ceramiczny MLCC: wartosc¢: 82nF,

43 ub 16 i tolerancja: +2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
up rownowazny 1206, SMD.
K t i
G;”J::Zgg;;iargzzo?la Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 100nF,

44 ub 16 i tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO0), obudowa: 200 szt.
up rownowazny 1206, SMD.
Kondensator ceramiczn
GRM31C5C1E154GEO;/L Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 150nF,

45 lub r6 ) tolerancja: +2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
ub rownowazny 1206, SMD.
Kondensator ceramiczn
GRM31C5C1H224GEO;L Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 220nF,

46 b 16 ) tolerancja: £2%; material: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
up rownowazny 1206, SMD.
Kondensator ceramiczn
08051A470GAT2A Iluf) y Kondensator ceramiczny MLCC: wartosc¢: 47pF,

a7 ) ] tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
rownowazny 0805, SMD.
Kondensator ceramiczn
08051A101GAT2A Iub y Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 100pF,

48 ) ) tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 500 szt.
rownowazny 0805, SMD.
Kondensator ceramiczn
0805§Ui21cr;ATrzA :uz y Kondensator ceramiczny MLCC: warto$¢: 120pF,

49 ) ) tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
rownowazny 0805, SMD.
Kondensator ceramiczn
08051A221GAT2A Iub y Kondensator ceramiczny MLCC: wartosc¢: 220pF,

50 ) ) tolerancja: +2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
rownowazny 0805, SMD.
Kondensator ceramiczn
08051A561GAT2A Iub y Kondensator ceramiczny MLCC: wartos¢: 560pF,

51 ) . tolerancja: £2%; materiat: COG (NPO), obudowa: 200 szt.
rownowazny 0805, SMD.
Koralik ferrytowy ) . -

5, |BLMISHD1s2SHID b |yt BATO TMEECena: 250 sat.
rownowazny obudowa: 0402, SMD.
Koralik ferrytowy . . :

Koralik ferrytowy; impedancja:
53 |BLM21BDI82SNID lub | 154400m/100MHzZ; 250mA; 250 szt.

rébwnowazny

obudowa: 0805, SMD.
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Przektadnia (1:1) 107D Przektadnia 1:1; impedancja wej. / impedancja
54 |lub réownowazny wyjsciowa: 150 Ohm/150 Ohm; pasmo: 300 Hz + 10 szt.
50 kHz
55 IPLzeI’dadma (_1:1) 107H Przektadnia 1:1; impedancja wej. / impedancja 10 szt
ub rownowazny Wyj.600 Ohm/600 Ohm; pasmo: 300 Hz + 50 kHz '
Zigcze do potgczen Zigcze do potgczen pomiedzy modutami i z
kartami typu Mezzanine;
56 |CLM-110-02-H-D-P-TR liczba pozyciji: 20; 10 szt.
lub rownowazny liczba rzeddw: 2;
skok: 1 mm (0.039 in)
Zigcze 4-pinowe . I
1 Zigcze 4-pinowe serii Mini-Fit Jr (5557) do
57 ?c?w?\%)viggr?yb montazu kabla; liczba rzeddéw: 2; raster: 4,2mm 100 szt.
Zigcze 6-pinowe : o
o Zigcze 6-pinowe serii Mini-Fit Jr (5557) do
58 ?2W?]10V€2z62JUb montazu kabla; liczba rzeddw: 2; raster: 4,2mm 30 szt.
Zigcze 8-pinowe . o
o Ztagcze 8-pinowe serii Mini-Fit Jr (5557) do
59 ?é?W?]%)V%ngSJUb montazu kabla; liczba rzedow: 2; raster: 4,2mm 30 szt
Zigcze 4-pinowe . . o
60 |87427-0442 lub G_nlazc_io 4-p|nOV\{e_ serii Mlnl-Flt 'Jr'(5557) 'z 100 szt.
rownowazny pinami do lutow.; liczba rzedow: 2; raster: 4,2mm
Ztgcze 6-pinowe : : -
61 |87427-0642 lub Gmazc}o 6-p|nOV\./el serii Mlnl-Flt .Jr_(5557) _z 30 s7t.
rownowazny pinami do lutow.; liczba rzedow: 2; raster: 4,2mm
Ztgcze 8-pinowe , , S
Gniazdo 8-pinowe serii Mini-Fit Jr (5557) z
62 ?g$52$:;n§IUb pinami do lutow.; liczba rzedow: 2; raster: 4,2mm 30 szt
Piny do zlgcz . - . .
Y Piny do ztgcz Mini-Fit Jr, do zagniatania, na
63 |38-00-0038 lup prrwod 18.24AWG, 1000 szt
64 Ztgcze 3-pinowe VHR-3N | Ztgcze 3-pinowe do montazu kabla; liczba 20 szt
lub rbwnowazny rzedow: 1; raster: 3,96mm '
Piny do ztacz VHR Piny do ztgcz VHR, do zagniatania, na przewod
65 S'VH-41T?P1.1 lub 16-20AWG. 100 szt.
rownowazny
66 ESBZS_SJ\)/'%OI\GVE Zigcze 8-pinowe do montazu kabla; liczba 20 szt
réwnowazny rzedow: 2; raster: 2mm '
Piny do ztgcz PHD . : . .
i i Piny do ztgcz PHD, do zagniatania, na przewod
67 S,PHD 00_1T PO.5 lub 22-26AWG. 200 szt.
réwnowazny
68 Zlgcze 2-pinowe Zigcze 2-pinowe do montazu kabla; liczba 20 szt
XHP-2 lub rownowazny rzedoéw: 1; raster: 2.5mm '
Piny do ztgcz XH Piny do ztgcz XH,
69 |SXH-002T-P0.6 lub do zagniatania, 100 szt.
rownowazny na przewdd 26-30AWG.
AL Ztagcze 3-pinowe serii 41695 do montazu kabla;
70 rzgjvcnzswggir?o 8031 lub liczba rzeddw: 1; 20 szt.
y raster: 3,96mm




el
7

@

WYDZIAL ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKAC]I

NCBR»

POLITECHNIKA | INFORMATYKI National Cantre for Research
GDANSKA and Development

71 Piny do z+ac; 08520_112 do zagnia,tania, 100 szt.
(6838) lub rownowazny na przewod 18-20AWG.
Karkas ETD49 piono . .

72 5,66368"‘{1020?001 b 'rf;f’e?ig;yggadzen' = 60 szt.
rownowazny montaz: THT
Klips do karkasu

73 | B66368A2000X000 lub Klips do karkasu ETD49 100 szt.
réGwnowazny
Rdzen ferrytowy ETD49

74 | B66367G0000X197 lub ETD49; materiat: N197; 3900nH 50 szt.
réwnowazny
Rdzen ferrytowy ETD49

75 |B66367G2000X187 lub ETD; materiat: N187; 188nH 50 szt.
réwnowazny
Rdzen ferrytowy ETD

76 |B66367G01000X187 lub |ETD; materiat: N187; 314 nH 50 szt.
réwnowazny
Rdzen ferrytowy ETD

77 |B66367G0200X187 lub ETD; materiat: N187; 1035 nH 50 szt.
rownowazny




